1) Explicar los conceptos de impurificacion, electréres, electrones ligados, huecos, red
cristalina, enlace covalente, generacién, reconcna tiempo de vida media, portadores de
corriente y como se produce la corriente (ayuddesdibujos):

a) En un semiconductor intrinseco.



b) En un semiconductor extrinseco.



2) En el circuito de la Figura 1:
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Figura 1. Datos: Diodos ideales. V1=5V; V2=2V; Vésin(wt)

a) Analizar el circuito cuando el diodo D1 conducedDar los valores de Ve para los que el

diodo D1 conduce. Deducir la expresion dg @alcular la tension inversa de pico que
soporta el diodo D2.
Circuito

b) Analizar el circuito cuando el diodo D2 conducedDar los valores de Ve para los que el

diodo D2 conduce. Deducir la expresion dg @alcular la tension inversa de pico que
soporta el diodo D1.
Circuito



c) Analizar el circuito cuando los dos diodos no carastu Deducir los valores de Ve para los
gue los diodos no conducen. Deducir la expresidvige
Circuito

d) Dibujar las graficas de las tensiones de entratiasalida:
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3) Para cada uno de los siguientes casos, calcutarriante, tension y potencia en el diodo, y
dibujar en la gréfica el punto de trabajo del diodo
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Figura 2. Datos: ¥=0,6V
a) Calcular el equivalente Thevenin.

b) Considerando el diodo ideal.
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c) Considerando la segunda aproximacion del diodo.
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d) Considerando la segunda aproximacion del diodd ease de darle vuelta al diodo.




